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му сорту, который первым в группе включил эту транслокацию. Было 
обнаружено «избирательное перемещение» для этой важной области 
транслокации на хромосоме 2AS, предположительно связанное с ответом 
растений на факторы биотического стресса. Такой подход помогает пре-
одолеть недостатки неправильно закрепленных маркеров на эталонной 
сборке пшеницы и облегчает обнаружение выборочных обследований по 
важным агрономическим признакам. 

Последовательность физического генома пшеницы с поправкой на LD 
помогает повысить эффективность полногеномных ассоциативных иссле-
дований, а также идентификации генов-кандидатов в пшенице. Кроме 
того, мы смогли проследить транслокацию 2NS/2AS. Более того, понима-
ние селекции с исторической точки зрения путем скрининга на предмет 
выборочного охвата предлагает альтернативу для выявления благоприят-
ных QTL-регионов с помощью популяционной генетики, даже без фено-
типирования. 
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было достигнуто за счет масштабирования полупроводников, однако 
масштабирование достигает своих ограничений. Природные явления, та-
кие как квантовая суперпозиция и стохастический резонанс, были введе-
ны в новые вычислительные парадигмы для повышения производитель-
ности за пределами этих ограничений. Неопределенное поведение 
устройств из-за масштабирования полупроводников может улучшить 
производительность компьютеров. Был создан прототип интегральной 
схемы, выполнив поиск основного состояния модели Изинга. Битовые 
ошибки устройств ячеек памяти, содержащих текущее состояние поиска, 
возникают вероятностно за счет внесения флуктуаций в динамические 
характеристики устройства, которые в будущем будут актуализированы в 
микросхеме. Как результат, наблюдали больше улучшений в точности 
решения, чем без флуктуаций. Хотя предполагалось, что неопределенное 
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поведение устройств будет устранено в обычных устройствах, было про-
демонстрировано, что неопределенное поведение стало ключом к повы-
шению производительности вычислений [1]. 

Были рассмотрены возможности использования колебаний характери-
стик устройства в качестве вычислительных ресурсов, выбрана задача 
оптимизации, осуществлен поиск основного состояния модели Изинга. 
Протестирована случайность, присущая текущим устройствам, но этого 
эффекта было недостаточно для поиска основного состояния, поскольку в 
современных устройствах преобладает статическое поведение во 
времени. Эмуляция ожидаемого динамического во времени поведения в 
будущем может привести к значительным результатам, которые будут 
сопоставимы с хорошо известным алгоритмом в обычных компьютерах. 
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Целью исследования является получение композиционных материа-

лов (КМ) на основе ортоферрита висмута, синтезированного различными 
методами, и полимеров, установление зависимости свойств от состава 
композита. КМ стали чаще применяться для производства компонентов и 
устройств электронной техники, так как они сочетают в себе положитель-
ные качества его составляющих. 

Для получения композиционных материалов в качестве керамической 
составляющей синтезирован сегнетоэлектрик феррит висмута нитрат-
цитратным методом (НЦМ) и методом высокотемпературного  
спекания (ВС). Подобран ряд полимерных материалов (полиамид-6, тер-
моэластопласт Б2-ИБ, полиэфирэфиркетон), отвечающих заданным тре-
бованиям электрофизических, физико-химических и эксплуатационных 
свойств. Для получения композиции приготовлены смеси «керамика: по-
лимер», в соотношении от 25:75 до 75:25 с шагом 25 мас. %. Образцы по-
лучены в виде дисков с радиусом 12 мм, толщиной 3 мм на гидравличе-
ском прессе, методом полусухого прессования, в качестве связки 
применялся клей ПВА.  


